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PPPm
(1)

(w) デバイス(2)
パッケージ Vwm 範囲

(V)
V(br)範囲(3)

(V)
V(br耐性
(suffix)ファミリ タイプ

100 msPxx(a) 表面実装 microsmP 3.3 - 5.0 4.1 - 6.4 5 %(a) 
200 tGl41-nn(a) 表面実装 melF (dO-213ab) 81 - 171 100 - 200 5 %(a)/10 %(blank) 

300

P4ke530 & P4ke550 プラスチックアキシャル dO-41 (dO-204al) 477 & 495 530 & 550(m) n/a 
smaJ530 & smaJ550 表面実装 dO-214ac (sma) 477 & 495 530 & 550(m) n/a 

P4smanna 表面実装 sma (dO-214ac) 85.5 - 459 100 - 540 5 %
P4smannca 表面実装 sma (dO-214ac) 85.5 - 185 100 - 220 5 %

smaJxx(a), c(a) 表面実装 sma (dO-214ac) 85 - 188 94.4 - 209 5 %(a)/10 %(blank) 

400

bzw04(P)-xx(b) プラスチックアキシャル dO-41 (dO-204al) 5.8 - 376 6.45 - 418 7 %(P)/5 %(blank) 
P4kenn(a) プラスチックアキシャル dO-41 (dO-204al) 5.5 - 459 6.8 - 540 5 %(a)/10 %(blank) 

P4kennc(a) プラスチックアキシャル dO-41 (dO-204al) 5.5 - 376 6.8 - 440 5 %(a)/10 %(blank) 
P4kennd プラスチックアキシャル dO-41 (dO-204al) 5.8 - 47.8 6.8 - 56 3.5 % (d)

P4smanna, ca 表面実装 sma (dO-214ac) 5.8 - 77.8 6.8 - 91 5 %
smaJxx(a), c(a) 表面実装 sma (dO-214ac) 5.0 - 78 6.4 - 86.7 5 %(a)/10 %(blank) 

smPxx(a) 表面実装 dO-220aa (smP) 3.3 - 36 4.10 - 40.0 5 %(a)/10 %(blank) 
tGl41-nn(a) 表面実装 melF ( dO-213ab) 5.5 - 77.8 6.8 - 91 5 %(a)/10 %(blank) 

500 saxx(a), c(a) プラスチックアキシャル dO-15 (dO-204ac) 5.0 - 170 6.4 - 189 5 %(a)/10 %(blank) 
sma5Jxx(a), c(a) 表面実装 sma (dO-214ac) 5.0 - 40 6.4 - 44.4 5 %(a)/10 %(blank) 

600

P6kenn(a) プラスチックアキシャル dO-15 (dO-204ac) 5.5 - 459 6.8 - 540 5 %(a)/10 %(blank) 
P6kennc(a) プラスチックアキシャル dO-15 (dO-204ac) 5.5 - 376 6.8 - 440 5 %(a)/10 %(blank) 
P6smbnna 表面実装 smb (dO-214aa) 5.8 - 459 6.8 - 540 5 %

P6smbnnca 表面実装 smb (dO-214aa) 5.8 - 185 6.8 - 220 5 %
sm6tnna, ca 表面実装 smb (dO-214aa) 5.8 - 188 6.8 - 220 5 %

sma6Jxxa 表面実装 sma (dO-214ac) 5.0 - 28 6.40 - 34.4 5 %
smbGxx(a), c(a) 表面実装 smb (dO-215aa) 5.0 - 188 6.4 - 209 5 %(a)/10 %(blank) 
smbJxx(a), c(a) 表面実装 smb (dO-214aa) 5.0 - 188 6.4 - 209 5 %(a)/10 %(blank) 

smbJ3V3 表面実装 smb (dO-214aa) 3.3 4.1 minimum  
800 smb8Jxxc(a) 表面実装 smb (dO-214aa) 5.0 - 40 6.4 - 44.4 5 %(a)/10 %(blank) 
1000 smb10Jxx(a) 表面実装 smb (dO-214aa) 5.0 - 40 6.4 - 44.4 5 %(a)/10 %(blank) 

1500

1.5kenn(a) プラスチックアキシャル 1.5ke 5.5 - 459 6.8 - 540 5 %(a)/10 %(blank) 
1.5kennc(a) プラスチックアキシャル 1.5ke 5.5 - 376 6.8 - 440 5 %(a)/10 %(blank) 

1n6267 - 1n6303 プラスチックアキシャル 1.5ke 5.5 - 171 6.8 - 200 5 %(a)/10 %(blank) 
1.5smcnna 表面実装 smc (dO-214ab) 5.8 - 459 6.8 - 540 5 %

1.5smcnnca 表面実装 smc (dO-214ab) 5.8 - 185 6.8 - 220 5 %
icte-xx プラスチックアキシャル 1.5ke 5.0 - 18 6.0 - 21.2 n/a 

ビシェイ社のtranszorb® サージ吸収素子 (tVs) は、最先端技術を使用した業界最高の電圧幅を提供するアバランシェ・ブレー
クダウン・ダイオードtVsデバイスです。これらのデバイスは、ダメージを受けることなく大量のエネルギーを短時間で吸収す
ることができるよう設計されています。 ビシェイ社の transzorb tVsは、耐摩耗性とクランピング特性に優れ、非常に高速な
ターンオン時間を提供します。

TransZorb® アバランシェ

注記:
(1) 10/1000 μsパルスで試験済み。

(2) 部品番号において、“xx” はVwm、“nn”は公称電圧を指定します。

(3)  部品番号において、公称電圧は“nn”、最小電圧は“xx” または(m)脚注で指定さ
れます。高耐圧製品（最大600 V）の提供も予定しています。 最新の供給状
況は、ビシェイジャパンまたは弊社代理店までお問い合わせください。

(4) 末尾に“c” または “ca”(bzw04は“b”) が付加されたデバイスは、双方向極性
タイプです。

(5) ビシェイ社のtVs製品の多くはUl安全規格497bの保護装置区分（QVGQ2)
でUnderwriter Laboratories Inc.のUl認証を受けています。また、単一方向・
双方向デバイスともファイル番号e136766でUl認証されています。詳細情
報は、個々のデータシートをご参照ください。

サージ吸収素子（TVS）

www.vishay.comVishay intertechnology
テクニカルサポートのお問い合わせ先

DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,
DiodesAsia@vishay.com 



PPPm
(1)

(w) デバイス(2) パッケージ Vwm 範囲
(V)

V(br) 範囲(3)

(V)
V(br) 許容差

(suffix)
ファミリ タイプ

250 tPsmPnn(a) 表面実装 dO-220aa (smP) 5.5 - 5.8 6.8 5 %(a)/10 %(blank) 

300 tPsmPnn(a) 表面実装 dO-220aa (smP) 6.05 - 10.2 7.5 - 12 5 %(a)/10 %(blank) 
tmPG06-nn(a) プラスチックアキシャル mPG06 5.5 - 7.78 6.8 - 9.1 5 %(a)/10 %(blank) 

400

tPsmPnn(a) 表面実装 dO-220aa (smP) 10.5 - 36.8 13 - 43 5 %(a)/10 %(blank) 
tPsmann(a) 表面実装 sma (dO-214ac) 5.5 - 36.8 6.8 - 43 5 %(a)/10 %(blank) 

tmPG06-nn(a) プラスチックアキシャル mPG06 8.1 - 36.8 10 - 43 5 %(a)/10 %(blank) 
P4kann(a) プラスチックアキシャル dO-41 (dO-204al) 5.5 - 36.8 6.8 - 43 5 %(a)/10 %(blank) 

600 tPsmbnn(a) 表面実装 smb (dO-214aa) 5.5 - 36.8 6.8 - 43 5 %(a)/10 %(blank) 
P6kann(a) プラスチックアキシャル dO-15 (dO-204ac) 5.5 - 36.8 6.8 - 43 5 %(a)/10 %(blank) 

1500
tPcnn(a) 表面実装 smPc (tO-277a) 5.5 - 36.8 6.8 - 43 5 %(a)/10 %(blank) 

tPsmcnn(a) 表面実装 smc (dO-214ab) 5.5 - 40.2 6.8 - 47 5 %(a)/10 %(blank) 
1.5kann(a) プラスチックアキシャル 1.5ka 5.5 - 40.2 6.8 - 47 5 %(a)/10 %(blank) 

3000 3kasmcnn(a) 表面実装 smc (dO-214ab) 10 - 43 11.1 - 52.8 5 %(a)/10 %(blank) 

3600(4) sm5a27 表面実装 dO-218ab 22 27 ± 3 V 
sm5sxx(a) 表面実装 dO-218ab 10 - 36 11.1 - 40 5 %(a)/10 %(blank) 

4600(4) sm6a27 表面実装 dO-218ab 22 27 ± 3 V 
sm6sxx(a) 表面実装 dO-218ab 10 - 36 11.1 - 40 5 %(a)/10 %(blank) 

6000 6ka24 プラスチックアキシャル P600 24 29.7 10 %

ビシェイ社特許のPar®プロセスを使用した車載用サージ吸収素子 (tVs)は、他のアバランシェtVsダイオードと比べ、より優
れた安定性と電力処理機能をより広い温度範囲（最高185 oc）で提供します。この製品ポートフォリオには、アキシャル型お
よび表面実装型の両パッケージにおいて、負荷遮断サージ保護を目的とした特殊設計のデバイスも含まれています。

注記:
(1) 10/1000 μsパルスで試験済み。

(2) 部品番号において、“xx” はVwm、“nn”は公称電圧を指定します。

(3)  部品番号において、公称電圧は“nn”、最小電圧は“xx” または(m)脚注で指定
されます。高耐圧製品（最大600 V）の提供も予定しています。 最新の供給
状況は、ビシェイジャパンまたは弊社代理店までお問い合わせください。

(4) 10 μs/10 ms 負荷遮断パルス定格は、データシートをご参照ください。

(5) 車載用tVsはすべて、単一方向極性のみです。

(6) 車載用tVsはすべて、ビシェイ社特許のParプロセスを使用しており、優れ
た高温性能を実現しています。

(7) ビシェイ社のtVs製品の多くはUl安全規格497bの保護装置区分（QVGQ2)
でUnderwriter Laboratories Inc.のUl認証を受けています。また、単一方
向・双方向デバイスともファイル番号e136766でUl認証されています。
詳細情報は、個々のデータシートをご参照ください。

PAR® オートモーティブ

PPPM
(1)

(w) デバイス(2)
パッケージ Vwm 範囲

(V)
V(br) 範囲(3)

(V)
V(br) 許容差

(suffix)ファミリ タイプ

1500 
(続き)

icte-xxc プラスチックアキシャル 1.5ke 8.0 - 18 9.4 - 21.2 n/a 
1n6373 - 1n6378 プラスチックアキシャル 1.5ke 5.0 - 18 6.0 - 21.2 n/a 
1n6382 - 1n6386 プラスチックアキシャル 1.5ke 8.0 - 18 9.4 - 21.2 n/a 
sm15tnna, ca 表面実装 smc (dO-214ab) 5.8 - 188 6.8 - 220 5 %

smcGxx(a), c(a) 表面実装 smc (dO-215ab) 5.0 - 188 6.4 - 209 5 %(a)/10 %(blank) 
smcJxx(a), c(a) 表面実装 smc (dO-214ab) 5.0 - 188 6.4 - 209 5 %(a)/10 %(blank)

smPcxx(a) 表面実装 smPc (tO-277a) 5.0 - 36 6.4 - 40 5 %
5000 5kPxx(a) プラスチックアキシャル P600 5.0 - 188 6.4 - 209 5 %(a)/10 %(blank) 

TransZorb® アバランシェ（続き）

注記:
(1) 10/1000 μsパルスで試験済み。

(2) 部品番号において、“xx” はVwm、“nn”は公称電圧を指定します。

(3)  部品番号において、公称電圧は“nn”、最小電圧は“xx” または(m)脚注で指定さ
れます。高耐圧製品（最大600 V）の提供も予定しています。 最新の供給状
況は、ビシェイジャパンまたは弊社代理店までお問い合わせください。

(4) 末尾に“c” または “ca”(bzw04は“b”) が付加されたデバイスは、双方向極性
タイプです。

(5) ビシェイ社のtVs製品の多くはUl安全規格497bの保護装置区分（QVGQ2)
でUnderwriter Laboratories Inc.のUl認証を受けています。また、単一方向・
双方向デバイスともファイル番号e136766でUl認証されています。詳細情
報は、個々のデータシートをご参照ください。

サージ吸収素子（TVS）

www.vishay.comVishay intertechnology
テクニカルサポートのお問い合わせ先

DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,
DiodesAsia@vishay.com 



PPPm
(1)

(w) デバイス
パッケージ Vwm

(V)
V(br) 範囲

(V)
max id @ Vwm

(µa)ファミリ タイプ

600 lVb14a 表面実装 smb (dO-214aa) 12 13.2 - 14.8 100

PPPm
(1)

(w) デバイス(2) パッケージ Vwm 範囲
(V)

V(br) 範囲(3)

(V)
V(br) 耐性

(suffix)ファミリ タイプ

500 sacxx プラスチックアキシャル dO-15 (dO-204ac) 5.0 - 50 7.6 - 55.5 n/a 

1500 lcexx(a) プラスチックアキシャル 1.5ke 6.5 - 28 7.22 - 31.1 5 %(a)/10 %(blank) 

低順方向電圧サージ吸収素子

低静電容量サージ吸収素子

TVSパッケージ寸法

特殊機能サージ吸収素子（TVS）

注記：

(1) 10/1000 μsパルスで試験済み。

(2) 部品番号において、“xx” はVwm、“nn”は公称電圧を指定します。

(3)  部品番号において、公称電圧は“nn”、最小電圧は“xx” または(m)脚注で指定
されます。

www.vishay.comVishay intertechnology

表面実装 長さ 幅 高さ

dO-218ab 13.5 8.5 4.85
dO-214aa (smb J) 4.3 3.6 2.3
dO-214ab (smc J) 6.8 5.9 2.3
dO-214ac (sma) 4.2 2.6 2.14

dO-215aa (smb G) 4.3 3.6 2.3
dO-215ab (smc G) 6.8 5.9 2.3

micro smP 2.2 1.3 0.65
dO-220aa (smP) 3.4 2 1
tO-277a (smPc) 6.1 4.3 1.1

アキシャル ボディ長 ボディ径 リード長 リード径

mPG06 3.1 2.4 25.4 0.61
dO-204al (dO-41) 4.6 2.4 25.4 0.79
dO-204ac (dO-15) 6.7 3.1 25.4 0.79

1.5ke 8.4 5.1 25.4 1.02
P600 8.8 8.8 25.4 1.27

単位：ミリメータ

テクニカルサポートのお問い合わせ先
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,

DiodesAsia@vishay.com 



部品番号 パッケージ名
Vrwm  

動作範囲

ir  
逆リーク
電流 

@ Vrwm

Vbr min  
ブレーク
ダウン
電圧  

Vc 
クラン
ピング
電圧 

@ IPPm

iPPm   
ピーク

パルス電流 
iec 61000-
4-5@8/20µs  

(*) =
@ 10/1000

PPP ピーク
パルス電力  
iec 61000-

4-5
@ 8/20µs    

(*) =
@ 10/1000

cd  
負荷静電容量
@ Vr= 0 V

esd耐性 
iec 61000-

4-2

保護ライン数  

   1)

(V) (µa) (V) (V) [a] (w) (pF) (kV) BiAs BiSy Uni

bzG04-8V2 dO214ac (sma) 8.2 20 9 14.8 20.3 (*) 300 (*) 1200 30 1
bzG04-9V1 dO214ac (sma) 9.1 5 10 15.7 19.1 (*) 300 (*) 1100 30 1
bzG04-10 dO214ac (sma) 10 5 11 17 17.7 (*) 300 (*) 1000 30 1
bzG04-11 dO214ac (sma) 11 5 12 18.9 15.9 (*) 300 (*) 850 30 1
bzG04-12 dO214ac (sma) 12 5 14 20.9 14.4 (*) 300 (*) 815 30 1
bzG04-13 dO214ac (sma) 13 5 15 22.9 13.1 (*) 300 (*) 785 30 1
bzG04-15 dO214ac (sma) 15 5 17 25.6 11.7 (*) 300 (*) 710 30 1
bzG04-16 dO214ac (sma) 16 5 19 28.4 10.6 (*) 300 (*) 655 30 1
bzG04-18 dO214ac (sma) 18 5 21 31 9.7 (*) 300 (*) 610 30 1
bzG04-20 dO214ac (sma) 20 5 23 33.8 8.9 (*) 300 (*) 570 30 1
bzG04-22 dO214ac (sma) 22 5 25 38.1 7.9 (*) 300 (*) 545 30 1
bzG04-24 dO214ac (sma) 24 5 28 42.2 7.1 (*) 300 (*) 505 30 1
bzG04-27 dO214ac (sma) 27 5 31 46.2 6.5 (*) 300 (*) 475 30 1
bzG04-30 dO214ac (sma) 30 5 34 50.1 6 (*) 300 (*) 450 30 1
bzG04-33 dO214ac (sma) 33 5 37 54.1 5.5 (*) 300 (*) 420 30 1
bzG04-36 dO214ac (sma) 36 5 40 60.7 4.9 (*) 300 (*) 390 30 1
bzG04-39 dO214ac (sma) 39 5 44 65.5 4.6 (*) 300 (*) 370 30 1
bzG04-43 dO214ac (sma) 43 5 48 70.8 4.2 (*) 300 (*) 350 30 1
bzG04-47 dO214ac (sma) 47 5 52 78.6 3.8 (*) 300 (*) 330 30 1
bzG04-51 dO214ac (sma) 51 5 58 86.5 3.5 (*) 300 (*) 310 30 1
bzG04-56 dO214ac (sma) 56 5 64 94.4 3.2 (*) 300 (*) 291 30 1
bzG04-62 dO214ac (sma) 62 5 70 103.5 2.9 (*) 300 (*) 280 30 1
bzG04-68 dO214ac (sma) 68 5 77 114 2.6 (*) 300 (*) 275 30 1
bzG04-75 dO214ac (sma) 75 5 85 126 2.4 (*) 300 (*) 260 30 1
bzG04-82 dO214ac (sma) 82 5 94 139 2.2 (*) 300 (*) 250 30 1
bzG04-91 dO214ac (sma) 91 5 104 152 2 (*) 300 (*) 243 30 1
bzG04-100 dO214ac (sma) 100 5 114 167 1.8 (*) 300 (*) 170 30 1
bzG04-110 dO214ac (sma) 110 5 124 185 1.6 (*) 300 (*) 153 30 1
bzG04-120 dO214ac (sma) 120 5 138 204 1.5 (*) 300 (*) 150 30 1
bzG04-130 dO214ac (sma) 130 5 153 224 1.3 (*) 300 (*) 145 30 1
bzG04-150 dO214ac (sma) 150 5 168 249 1.2 (*) 300 (*) 140 30 1
bzG04-160 dO214ac (sma) 160 5 188 276 1.1 (*) 300 (*) 135 30 1
bzG04-180 dO214ac (sma) 180 5 208 305 1 (*) 300 (*) 131 30 1
bzG04-200 dO214ac (sma) 200 5 228 336 0.9 (*) 300 (*) 122 30 1
bzG04-220 dO214ac (sma) 220 5 251 380 0.8 (*) 300 (*) 120 30 1

Gl05t sOt-23 5 20 6 - 17 300 5 25 1
Gl12t sOt-23 12 1 13 - 12 300 5 25 1
Gl15t sOt-23 15 1 17 - 10 300 5 25 1
Gl24t sOt-23 24 1 27 55 5 300 5 25 1

GmF05c-hs3 llP75-6a 5 1 6 12.5 12 200 150 30 5 4
GmF05c-hsF llP75-6l 5 1 6 12.5 12 200 150 30 5 4
GmF05lc-hs3 llP75-6a 5 0.1 6 12.5 5 70 50 30 5 4
GmF05lc-hsF llP75-6l 5 0.1 6 12.5 5 70 50 30 5 4

www.vishay.comVishay intertechnology

ESD保護デバイス

ESD保護デバイスおよび EMIフィルタ

1) BiAs = 双方向型および非対称型クランピング性能 - 両方向とも保護するがクランピングレベルは異なる
 BiSy = 双方向型および対称型クランピング性能 - 同じクランピングレベルで両方向とも保護
 Uni = 単一方向型クランピング性能 - 単一方向のみ保護

テクニカルサポートのお問い合わせ先
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,

DiodesAsia@vishay.com 
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部品番号 パッケージ名
Vrwm  

動作範囲

ir  
逆リーク
電流 

@ Vrwm

Vbr min  
ブレーク
ダウン
電圧  

Vc 
クラン
ピング
電圧 

@ IPPm

iPPm   
ピーク

パルス電流 
iec 61000-
4-5@8/20µs  

(*) =
@ 10/1000

PPP ピーク
パルス電力  
iec 61000-

4-5
@ 8/20µs    

(*) =
@ 10/1000

cd  
負荷静電容量
@ Vr= 0 V

esd耐性 
iec 61000-

4-2

保護ライン数  

   1)

(V) (µa) (V) (V) [a] (w) (pF) (kV) BiAs BiSy Uni

gsot03 sOt-23 3.3 100 4 12.3 30 369 600 30 1
gsot03c sOt-23 3.3 100 4 12.3 30 369 600 30 2 1
gsot04 sOt-23 4 20 5 14.3 30 429 450 30 1

gsot04c sOt-23 4 20 5 14.3 30 429 450 30 2 1
gsot05 sOt-23 5 10 6 16 30 480 350 30 1

gsot05c sOt-23 5 10 6 16 30 480 350 30 2 1
gsot05cl sOt-23 5.5 1 6 12 13 156 120 30 2 1
gsot05l sOt-23 5.5 1 6 12 13 156 115 30 1
gsot08 sOt-23 8 5 9 19.2 18 345 250 30 1

gsot08c sOt-23 8 5 9 19.2 18 345 250 30 2 1
gsot12 sOt-23 12 1 14 26 12 312 150 30 1

gsot12c sOt-23 12 1 14 26 12 312 150 30 2 1
gsot15 sOt-23 15 1 17 28.8 8 230 120 30 1

gsot15c sOt-23 15 1 17 28.8 8 230 120 30 2 1
gsot24 sOt-23 24 1 27 47 5 235 80 30 1

gsot24c sOt-23 24 1 27 47 5 235 80 30 2 1
gsot36 sOt-23 36 1 39 71 3.5 248 65 30 1

gsot36c sOt-23 36 1 39 71 3.5 248 65 30 2 1
sMF5V0a smF (dO-219ab) 5 400 6 9.2 21.7 (*) 1000 1030 30 1
sMF6V0a smF (dO-219ab) 6 400 7 10.3 19.4 (*) 1000 1010 30 1
sMF6V5a smF (dO-219ab) 6.5 250 7 11.2 17.9 (*) 1000 850 30 1
sMF7V0a smF (dO-219ab) 7 100 8 12 16.7 (*) 1000 750 30 1
sMF7V5a smF (dO-219ab) 7.5 50 8 12.9 15.5 (*) 1000 730 30 1
sMF8V0a smF (dO-219ab) 8 25 9 13.6 14.7 (*) 1000 670 30 1
sMF8V5a smF (dO-219ab) 8.5 10 9 14.4 13.9 (*) 1000 660 30 1
sMF9V0a smF (dO-219ab) 9 5 10 15.4 13.5 (*) 1000 620 30 1
sMF10a smF (dO-219ab) 10 2.5 11 17 11.8 (*) 1000 570 30 1
sMF11a smF (dO-219ab) 11 2.5 12 18.2 11 (*) 1000 460 30 1
sMF12a smF (dO-219ab) 12 2.5 13 19.9 10.1 (*) 1000 440 30 1
sMF13a smF (dO-219ab) 13 1 14 21.5 9.3 (*) 1000 420 30 1
sMF14a smF (dO-219ab) 14 1 16 23.2 8.6 (*) 1000 370 30 1
sMF15a smF (dO-219ab) 15 1 17 24.4 8.2 (*) 1000 350 30 1
sMF16a smF (dO-219ab) 16 1 18 26 7.7 (*) 1000 340 30 1
sMF17a smF (dO-219ab) 17 1 19 27.6 7.2 (*) 1000 310 30 1
sMF18a smF (dO-219ab) 18 1 20 29.2 5.8 (*) 1000 305 30 1
sMF20a smF (dO-219ab) 20 1 22 32.4 6.2 (*) 1000 270 30 1
sMF22a smF (dO-219ab) 22 1 24 35.5 5.6 (*) 1000 265 30 1

sMF24a smF (dO-219ab) 24 1 27 38.9 5.1 (*) 1000 240 30 1
sMF26a smF (dO-219ab) 26 1 29 42.1 4.8 (*) 1000 225 30 1
sMF28a smF (dO-219ab) 28 1 31 45.4 4.4 (*) 1000 210 30 1
sMF30a smF (dO-219ab) 30 1 33 48.4 4.1 (*) 1000 205 30 1
sMF33a smF (dO-219ab) 33 1 37 53.3 3.8 (*) 1000 190 30 1
sMF36a smF (dO-219ab) 36 1 40 58.1 3.4 (*) 1000 180 30 1

ESD保護デバイス（続き）

1) BiAs = 双方向型および非対称型クランピング性能 - 両方向とも保護するがクランピングレベルは異なる
 BiSy = 双方向型および対称型クランピング性能 - 同じクランピングレベルで両方向とも保護
 Uni = 単一方向型クランピング性能 - 単一方向のみ保護

ESD保護デバイスおよびEMIフィルタ

テクニカルサポートのお問い合わせ先
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,

DiodesAsia@vishay.com 



www.vishay.comVishay intertechnology

部品番号 パッケージ名
Vrwm  

動作範囲

ir  
逆リーク
電流 

@ Vrwm

Vbr min  
ブレーク
ダウン
電圧  

Vc 
クラン
ピング
電圧 

@ IPPm

iPPm   
ピーク

パルス電流 
iec 61000-
4-5@8/20µs  

(*) =
@ 10/1000

PPP ピーク
パルス電力  
iec 61000-

4-5
@ 8/20µs    

(*) =
@ 10/1000

cd  
負荷静電容量
@ Vr= 0 V

esd耐性 
iec 61000-

4-2

保護ライン数  

   1)

(V) (µa) (V) (V) [a] (w) (pF) (kV) BiAs BiSy Uni

gsot03 sOt-23 3.3 100 4 12.3 30 369 600 30 1
gsot03c sOt-23 3.3 100 4 12.3 30 369 600 30 2 1
gsot04 sOt-23 4 20 5 14.3 30 429 450 30 1

gsot04c sOt-23 4 20 5 14.3 30 429 450 30 2 1
gsot05 sOt-23 5 10 6 16 30 480 350 30 1

gsot05c sOt-23 5 10 6 16 30 480 350 30 2 1
gsot05cl sOt-23 5.5 1 6 12 13 156 120 30 2 1
gsot05l sOt-23 5.5 1 6 12 13 156 115 30 1
gsot08 sOt-23 8 5 9 19.2 18 345 250 30 1

gsot08c sOt-23 8 5 9 19.2 18 345 250 30 2 1
gsot12 sOt-23 12 1 14 26 12 312 150 30 1

gsot12c sOt-23 12 1 14 26 12 312 150 30 2 1
gsot15 sOt-23 15 1 17 28.8 8 230 120 30 1

gsot15c sOt-23 15 1 17 28.8 8 230 120 30 2 1
gsot24 sOt-23 24 1 27 47 5 235 80 30 1

gsot24c sOt-23 24 1 27 47 5 235 80 30 2 1
gsot36 sOt-23 36 1 39 71 3.5 248 65 30 1

gsot36c sOt-23 36 1 39 71 3.5 248 65 30 2 1
sMF5V0a smF (dO-219ab) 5 400 6 9.2 21.7 (*) 1000 1030 30 1
sMF6V0a smF (dO-219ab) 6 400 7 10.3 19.4 (*) 1000 1010 30 1
sMF6V5a smF (dO-219ab) 6.5 250 7 11.2 17.9 (*) 1000 850 30 1
sMF7V0a smF (dO-219ab) 7 100 8 12 16.7 (*) 1000 750 30 1
sMF7V5a smF (dO-219ab) 7.5 50 8 12.9 15.5 (*) 1000 730 30 1
sMF8V0a smF (dO-219ab) 8 25 9 13.6 14.7 (*) 1000 670 30 1
sMF8V5a smF (dO-219ab) 8.5 10 9 14.4 13.9 (*) 1000 660 30 1
sMF9V0a smF (dO-219ab) 9 5 10 15.4 13.5 (*) 1000 620 30 1
sMF10a smF (dO-219ab) 10 2.5 11 17 11.8 (*) 1000 570 30 1
sMF11a smF (dO-219ab) 11 2.5 12 18.2 11 (*) 1000 460 30 1
sMF12a smF (dO-219ab) 12 2.5 13 19.9 10.1 (*) 1000 440 30 1
sMF13a smF (dO-219ab) 13 1 14 21.5 9.3 (*) 1000 420 30 1
sMF14a smF (dO-219ab) 14 1 16 23.2 8.6 (*) 1000 370 30 1
sMF15a smF (dO-219ab) 15 1 17 24.4 8.2 (*) 1000 350 30 1
sMF16a smF (dO-219ab) 16 1 18 26 7.7 (*) 1000 340 30 1
sMF17a smF (dO-219ab) 17 1 19 27.6 7.2 (*) 1000 310 30 1
sMF18a smF (dO-219ab) 18 1 20 29.2 5.8 (*) 1000 305 30 1
sMF20a smF (dO-219ab) 20 1 22 32.4 6.2 (*) 1000 270 30 1
sMF22a smF (dO-219ab) 22 1 24 35.5 5.6 (*) 1000 265 30 1

sMF24a smF (dO-219ab) 24 1 27 38.9 5.1 (*) 1000 240 30 1
sMF26a smF (dO-219ab) 26 1 29 42.1 4.8 (*) 1000 225 30 1
sMF28a smF (dO-219ab) 28 1 31 45.4 4.4 (*) 1000 210 30 1
sMF30a smF (dO-219ab) 30 1 33 48.4 4.1 (*) 1000 205 30 1
sMF33a smF (dO-219ab) 33 1 37 53.3 3.8 (*) 1000 190 30 1
sMF36a smF (dO-219ab) 36 1 40 58.1 3.4 (*) 1000 180 30 1

部品番号 パッケージ名
Vrwm  

動作範囲

ir  
逆リーク
電流 

@ Vrwm

Vbr min  
ブレーク
ダウン
電圧  

Vc 
クラン
ピング
電圧 

@ IPPm

iPPm   
ピーク

パルス電流 
iec 61000-
4-5@8/20µs  

(*) =
@ 10/1000

PPP ピーク
パルス電力  
iec 61000-

4-5
@ 8/20µs    

(*) =
@ 10/1000

cd  
負荷静電容量
@ Vr= 0 V

esd耐性 
iec 61000-

4-2

保護ライン数  

   1)

(V) (µa) (V) (V) [a] (w) (pF) (kV) BiAs BiSy Uni

smF40a smF (dO-219ab) 40 1 44 64.5 3.1 (*) 1000 165 30 1
smF43a smF (dO-219ab) 43 1 48 69.4 2.9 (*) 1000 160 30 1
smF45a smF (dO-219ab) 45 1 50 72.7 2.8 (*) 1000 155 30 1
smF48a smF (dO-219ab) 48 1 53 77.4 2.6 (*) 1000 150 30 1
smF51a smF (dO-219ab) 51 1 57 82.4 2.4 (*) 1000 145 30 1

VbUs051bd-hd1 llP1006-2l 5 0.1 7 16 3 45 1.3 15 1
VbUs051cd-hd1 llP1006-2l 5.5 0.1 7 14 2 28 0.8 9 1
VbUs052bd-htF llP75-4l 5 0.1 7 16 3 45 2.5 15 2
VbUs052cd-Fah llP1713-7l 5 0.1 7 18 3.5 63 1 15 2
VbUs053az-haF

(Pin 1,2,3 to 7)
llP75-7l 5.5 0.1 7 18 3 36 1 15 3

VbUs053az-haF
(Pin 6 to 7)

llP75-7l 12 0.1 15 30 8 240 80 30 1

VbUs053bz-hnh 
(Pin 1-3 to 9)

llP1713-9l 5.5 1 7 18 3 36 1 12 3

VbUs053bz-hnh 
(Pin 4 to 9)

llP1713-9l 12 0.1 15 30 8 240 85 30 1

VbUs053cz-haF 
(Pin 1,2,3 to 7)

llP75-7l 5.5 1 7 18 3 36 1 15 3

VbUs053cz-haF 
(Pin 6 to 7)

llP75-7l 28 0.1 32 60 3 180 50 8 1

VbUs054b-hs3 llP75-6a 5 0.1 6 15 3 45 1 15 4
VbUs054b-hsF llP75-6l 5 0.1 6 15 3 45 1 15 4
VbUs054cd-Fhi llP2513-11l 5 0.1 7 18 3.5 63 1 15 4
VbUs054cV-06s sOt-23-6l 28 0.1 7 22 11 242 2.5 30 4
VbUs054cV-hs3 llP75-6a 5 0.1 6 22 11 242 2.5 30 4
VbUs054dd-hF4 llP1010-5l 5 0.1 7 19 3 45 1 15 4
VbUs05l1-dd1 llP1006-2m 5.5 0.05 7 17 2 34 0.4 9 1
VcUt03b1-dd1 llP1006-2m 3.5 0.1 6 11.5 3.5 40 15 18 1
VcUt0505b-hd1 llP1006-2l 5 0.1 7 16 3.5 56 20 20 1
VcUt05a4-05s sOt-23-5l 5.5 0.1 7 16 3.5 56 20 20 4
VcUt05b1-dd1 llP1006-2m 5.5 0.1 6 12.5 3 38 13 30 1
VcUt0714a-02z sOd-923 14 0.1 15 30 2 54 8.5 25 1 1
VcUt0714a-hd1 llP1006-2l 14 0.1 15 30 2 54 8.5 25 1 1

Vesd01-02V sOd-523 1 100 2 9 7 63 180 8 1
Vesd03-02V sOd-523 3 20 4 12 9 108 110 8 1

Vesd03a1b-hd1 llP1006-2l 3.3 0.5 5 9 3.5 31 28 30 1
Vesd03a1c-02z sOd-923 3.3 1 5 10 9.5 95 85 30 1
Vesd03a1c-hd1 llP1006-2l 3.3 1 5 10 9.5 95 90 30 1

Vesd05-02V sOd-523 5 0.1 7 20 6 120 55 8 1
Vesd05a1-02V sOd-523 5 1 6 12 16 192 150 30 1

Vesd05a1a-hd1 llP1006-2l 5 1 6 12 16 192 150 30 1
Vesd05a1b-02V sOd-523 5 0.1 6 11 3 33 23 20 1
Vesd05a1b-02z sOd-923 5 0.1 6 11 3 33 23 20 1

ESD保護デバイス（続き）

1) BiAs = 双方向型および非対称型クランピング性能 - 両方向とも保護するがクランピングレベルは異なる
 BiSy = 双方向型および対称型クランピング性能 - 同じクランピングレベルで両方向とも保護
 Uni = 単一方向型クランピング性能 - 単一方向のみ保護

ESD保護デバイスおよびEMIフィルタ

テクニカルサポートのお問い合わせ先
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,

DiodesAsia@vishay.com 



ご注意　本文書に記載されている製品の仕様及びデータは、予告なく変更される場合があります。この文書に含まれる内容、または何らかの製品に関係する開示物に誤り、不正確な記述、あるいは不完全な記述があった場合で
も、ビシェイ・インターテクノロジー社及びその関連会社、代理店、従業員、または同社のために行動するすべての者（以下、総称して「ビシェイ」と呼びます）は一切その責任を負わず、何らかの賠償責任を負うこともありま
せん。ビシェイは、この文書に記載されたすべての製品について、またはこの文書に含まれる情報について、その利用や応用により発生する可能性のある一切の賠償責任を、法律により許される最大限の範囲において責任を負わ
ないものとします。契約に示された当該製品に適用される保証の内容を含め、またそれ以外のあらゆる内容を含め、ビシェイとの購入契約における契約諸条件の内容が製品の仕様によって拡大または修正されることはありませ
ん。暗黙的にも明示的にも、また禁反言か否かに関わらず、本書またはビシェイの何らかの行為によって知的所有権の所有が許諾されることはありません。本書に示された製品は、別途明示的な記載がある場合を除き、医療、救
命、生命維持の用途向けには設計されていません。これらの製品を、その明示された用途以外に使用または販売する顧客は、その行為を完全な自己責任で行うものとし、そのような使用や販売の結果生じる可能性のあるあらゆる
損害からビシェイを完全に免責することに同意するものとします。上記の利用における製品設計に関する諸条件については、ビシェイ担当者にお問い合わせください。本書に示された製品の名称、表示および登録商標はそれぞれ
の所有者に帰属します。

www.vishay.comVishay intertechnology

部品番号 パッケージ名
Vrwm  

動作範囲

ir  
逆リーク
電流 

@ Vrwm

Vbr min  
ブレーク
ダウン
電圧  

Vc 
クラン
ピング
電圧 

@ IPPm

iPPm   
ピーク

パルス電流 
iec 61000-
4-5@8/20µs  

(*) =
@ 10/1000

PPP ピーク
パルス電力  
iec 61000-

4-5
@ 8/20µs    

(*) =
@ 10/1000

cd  
負荷静電容量
@ Vr= 0 V

esd耐性 
iec 61000-

4-2

保護ライン数  

   1)

(V) (µa) (V) (V) [a] (w) (pF) (kV) BiAs BiSy Uni

Vesd05a1b-hd1 llP1006-2l 5 0.1 6 11 3 33 23 20 1
Vesd05a1c-02z sOd-923 5 1 6 10 8 80 63 30 1
Vesd05a1c-hd1 llP1006-2l 5 0.2 6 10 8 80 63 30 1
Vesd05a4a-hs4 llP1010-6l 5 0.1 6 12 2.5 30 15 15 4 3
Vesd05a5a-hs3 llP75-6a 5 0.1 6 13 2.5 33 15 15 5 4
Vesd05a5a-hsF llP75-6l 5 0.1 6 13 2.5 33 15 15 5 4
Vesd05a6a-haF llP75-7l 5 0.1 6 13 2.5 33 15 15 6 5
Vesd05a6-haF llP75-7l 5 1 6 12 5 60 50 30 6 5

Vesd05a8a-hnh llP1713-9l 5 1 6 13 5 65 35 25 8 7
Vesd05a8b-hnh llP1713-9l 5 0.5 6 13 4 52 23 17 8 7
Vesd05a8c-hnh llP1713-9l 5 0.1 6 13 2.5 33 13 8 8 7

Vesd08-02V sOd-523 8 0.1 9 30 4 120 35 8 1
Vesd09a4a-hs4 llP1010-6l 9 0.1 11 23 1.5 30 10 8 4
Vesd09a4a-hsF llP75-6l 9 0.1 11 23 1.5 30 10 8 4

Vesd12-02V sOd-523 12 0.1 14 25 2 50 30 8 1
Vesd12a1a-hd1 llP1006-2l 12 0.1 14 24 8 200 65 30 1
Vesd12a1c-02z sOd-923 12 0.1 14 23 4 92 36 30 1
Vesd12a1c-hd1 llP1006-2l 12 0.1 14 23 4 92 36 30 1

1) BiAs = 双方向型および非対称型クランピング性能 - 両方向とも保護するがクランピングレベルは異なる
 BiSy = 双方向型および対称型クランピング性能 - 同じクランピングレベルで両方向とも保護
 Uni = 単一方向型クランピング性能 - 単一方向のみ保護

ESD保護デバイス（続き）

ESD保護デバイスおよびEMIフィルタ

テクニカルサポートのお問い合わせ先
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,

DiodesAsia@vishay.com 
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部品番号 パッケージ名
Vrwm 

動作範囲

ir
逆リーク
電流 
@

Vrwm

Vbr min
ブレーク

ダウン

電圧 
@ 1mA    

Vc 
クランピ
ング電圧 
@ IPPm

iPPm  ピーク
パルス電流

acc. iec 
61000-4-5
@ 8/20 µs

cd 
負荷静電容量
@ Vr= 0 V

esd耐性  
acc. iec 
61000-

4-2

rs シリーズ
抵抗

ライン 
インダクタ

ンス
Ls

3db 
カットオフ
周波数

保護
ライン数 

2)

(V) (µa) (V) (V) (a) (pF) (kV) (Ohm) (nh) (mhz) BiAs

Vemi255a-hs3 llP75-6a 5 1 6 8 4 60 30 50 100 2

Vemi353a-haF llP75-7l 5 1 6 8 4 60 30 30 100 3

Vemi355a-haF llP75-7l 5 1 6 8 4 60 30 50 100 3

Vemi35aa-haF llP75-7l 5 1 6 8 4 60 30 100 100 3

Vemi45aa-hnh llP1713-9l 5 1 6 8 4 60 30 100 100 4

Vemi45ab-hnh llP1713-9l 5 1 6 8 4 40 18 100 130 4

Vemi45ac-hnh llP1713-9l 5 1 6 8 2 20 10 100 240 4

Vemi45la-hnh llP1713-9l 5 1 6 8 4 53 25 12 10 150 4

Vemi65aa-hci llP2513-13l 5 1 6 8 4 60 30 100 100 6

Vemi65ab-hci llP2513-13l 5 1 6 8 4 40 18 100 130 6

Vemi65ac-hci llP2513-13l 5 1 6 8 2 20 10 100 240 6

Vemi85aa-hGk llP3313-17l 5 1 6 8 4 60 30 100 100 8

Vemi85ab-hGk llP3313-17l 5 1 6 8 4 40 18 100 130 8

Vemi85ac-hGk llP3313-17l 5 1 6 8 2 20 10 100 240 8

Vemi85la-hGk llP3313-17l 5 1 6 8 4 53 25 12 10 150 8

ESD保護デバイスおよびEMIフィルタ

2) BiAs = 双方向型および非対称型クランピング性能 - 両方向とも保護するがクランピングレベルは異なる

ESDパッケージ寸法

表面実装 長さ 幅 高さ

sOd-923 1.0 0.6 0.38 
sOd-523 1.6 0.8 0.6 

smF 3.7 1.8 0.98 
llP75-4l 1.6 1.6 0.57 
llP75-6a 1.6 1.6 0.75 
llP75-6l 1.6 1.6 0.57 
llP75-7l 1.6 1.6 0.57 

llP1006-2l/llP1006-2m 1.0 0.6 0.38 
llP1010-6l 1.0 1.0 0.38 
llP1713-9l 1.7 1.35 0.55 

llP2513-13l 2.5 1.35 0.55
llP3313-17l 3.3 1.35 0.55 
llP1010-5l 1.0 1.0 0.38 
llP1713-7l 1.7 1.35 0.55 
llP2513-11l 2.5 1.35 0.55

sOt-23 2.85 2.50 1.0 
sOt-23-5l 2.9 2.8 1.0 
sOt-23-6l 2.9 2.8 1.0 

テクニカルサポートのお問い合わせ先
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,

DiodesAsia@vishay.com 
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dO-214ab (smc J)

dO-214ac (sma)
mPG06

dO-204al (dO-41)

dO-204ac (dO-15)

1.5ke

P600

micro smP

dO-215aa (smb G) dO-214aa (smb-J)dO-218ab

tO-277a (smPc)

dO-220aa (smP)

dO-215ab (smc G)

ダイオードパッケージ

テクニカルサポートのお問い合わせ先
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,

DiodesAsia@vishay.com 



LLP1010-5L LLP1713-7L LLP2513-11L SOT23-6LSOT23-5L
SOT363 SOT143 SOT23 FC1SOD323

LLP1006-2L  
LLP1006-2M

LLP1713-9L LLP2513-13L LLP3313-17LLLP1010-6L

llP1713-7l

llP1006-2l
llP1006-2m

llP1010-5l

llP1713-9l

sOt-23-5lsOt-23

llP3313-17lllP1010-6l

llP2513-11l

llP2513-13l

sOt-23-6l
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SOD923 SOD523 SMF LLP75-4L

sOd-523

llP75-6l

sOd-923

llP75-6a

smF

llP75-7l

llP75-4l

　　　　ダイオードパッケージ

LLP75-6LLLP75-6A LLP75-7L

テクニカルサポートのお問い合わせ先
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com,

DiodesAsia@vishay.com 



お問い合わせ先　－　世界のビシェイ　－

世界の個別半導体および受動部品の大手メーカー

アメリカ

米国
Vishay americas 
One Greenwich Place 
sheltOn, ct 06484 
United states 
Ph: +1-402-563-6866 
Fax: +1-402-563-6296

アジア

シンガポール
Vishay intertechnOlOGy asia Pte ltd.
37a tamPines street 92 #07-00
sinGaPOre 528886 
Ph: +65-6788-6668 
Fax: +65-6788-0988

中国
Vishay china cO., ltd.
15d, sUn tOnG inFOPOrt Plaza
55 hUai hai west rOad
shanGhai 200030 
P.r. china
Ph: +86-21-5258 5000
Fax: +86-21-5258 7979

日本
ビシェイジャパン株式会社

〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-12-22
渋谷プレステージビル4階
電話: 03-5466-7150
Fax: 03-5466-7160  

ヨーロッパ

ドイツ
Vishay electrOnic Gmbh
Geheimrat-rOsenthal-str. 100 
95100 selb 
Germany 
Ph: +49-9287-71-0 
Fax: +49-9287-70435
 
フランス
Vishay s.a.
199, blVd de la madeleine 
06003 nice, cedex 1  
France 
Ph: +33-4-9337-2727 
Fax: +33-4-9337-2726
 
イギリス
Vishay ltd.
sUite 6c, tOwer hOUse
st. catherine’s cOUrt
sUnderland enterPrise Park
sUnderland sr5 3xJ 
United kinGdOm
Ph: +44-191-516-8584
Fax: +44-191-549-9556

半導体: 
整流器 • 高出力ダイオード／サイリスタ • 小信号用ダイオード • ツェナー及びサージ吸収素子 • 
FET • オプトエレクトロニクス • IC • モジュール

受動部品:
抵抗器• マグネティック • コンデンサ

w w w . v i s h a y . c o m

VMN-SG2155-1005

Build
into your

Vishay
Design


